
SCIENCES PO PARIS 
Le dispositif « Sciences Po PARIS » dès la Seconde comprend  une heure de DNL en Histoire 
Géographie ainsi que deux heures de culture générale (recherches, exposés, débats).  

Modalités de la passation de l’entretien : 
1) l’entretien d’une dizaine de minutes permettra d’évaluer le potentiel et la motivation de

l’élève. Celui-ci devra présenter un projet d’orientation (même imprécis) et répondre à des 
questions de culture générale (notamment sur le programme d’histoire-géographie de 
troisième). Il est fortement recommandé de bien suivre l’actualité internationale et 
nationale.  

2) les bulletins du 1er et 2ème trimestre 2017-2018 permettront de connaitre la puissance
scolaire de l’élève. Seuls les élèves ayant obtenu une moyenne générale de 14/20 sont
éligibles.

EURO ANGLAIS 
Le dispositif « EURO ANGLAIS » dès la Seconde comprend  une heure de DNL en SVT et deux heures 
d’Anglais renforcé.  
Modalités de la passation de l’entretien : 

1) l’entretien d’une dizaine de minutes permettra d’évaluer le potentiel et la motivation de
l’élève. 

2) les bulletins scolaires (soit les deux premiers bulletins de 3e pour l’année 2017-2018 ; soit le
dernier bulletin de 4e de 2017 + le premier bulletin de 3e de 2018) permettront de 
sélectionner les candidats. Seuls les élèves ayant obtenu une moyenne en langues vivantes 
et une moyenne générale de 14/20 sont éligibles.  

PREPASUP PACES MEDECINE 
Modalités de la passation de l’entretien : 

1) L’entretien d’une dizaine de minutes permettra d’évaluer ses connaissances scientifiques, la
motivation et le projet d’orientation de l’élève. 

2) Les bulletins scolaires du 1er et 2ème trimestre ou semestre seront étudiés. Seuls les élèves
ayant obtenu une moyenne dans le domaine scientifique et une moyenne générale de 14/20 
sont éligibles. 

BIA 
L’entretien d’une dizaine de minutes permettra d’évaluer, la motivation et le projet d’orientation 
de l’élève. Seuls douze élèves parmi les plus motivés seront retenus. 
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